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Amplificador de potencia GaN RF de 1000-3000 MHz, tipico 30 W

Elamplificador GaN ofrece salida saturada tipica de 30 W en 1000-3000 MHz y

ganancia tipica de 45 dB. La planitud tipica es +1 dBy la alimentacién 28 VDC, con

maximo de 32 VDC.

Especificaciones eléctricas - pin=0dBm; +28.0vDC; 25°C; 500

20079 80[3.15]
51020 #2271 74291 20[079]

60[236]

Parametro Simbolo Minimo Tipico Maximo Unidad

Frecuencia de operacién BW 1000 - 3000 MHz

Potencia de salida RF @ PSAT PSAT - 30 - W

Ganancia de potencia @ PSAT Gp - 45 - dB

Planitud de ganancia de potencia @ AGp - $1 - dB

PSAT

Pérdida de retorno de entrada S11 - - -10 dB

Armoénicos a30 W H - -12 - dBc

Sefales espurias @ PSAT Spur - -50 - dBc

Impedancia de entrada/salida Impedance - 50 - Q

Tensién de operaciéon vDC - 28 32 vDC

Eficiencia de potencia afiadida Eff - 30 - %
Valores maximos absolutos - e puerto de salida no debe dejarse en circuito abierto.

Parametro Valor nominal

Potencia RF de entrada sin dafio +10 dBm maximo

VSWR de carga 6:1; Todas las fases y amplitudes de carga; continuo

Sobrecarga térmica 85 °C +5 °C » Desconexién (maximo)

Especificaciones ambientales - Objetivos de disefio; requieren confirmacién para el proyecto Durante el funcionamiento, el médulo
de potencia debe montarse en un disipador con refrigeracién por aire forzado. La interfaz entre el médulo y el disipador debe rellenarse con un

material termoconductor, como pasta térmica.

Parametro Minimo Tipico Maximo
Temperatura de operacion -20 - 55
Temperatura de almacenamiento -40 - 85
Humedad relativa (sin - - 95

condensacion)

LCPAM-1000-3000-30 - Revision 1.0 - 2026-10-10
Fuente: lcrf.com/es/product/lcpam-1000-3000-30

Unidad Notas
OC _
°C Temperatura de

almacenamiento

% -

Paginal/2
info@lcrf.com


https://lcrf.com/es/product/lcpam-1000-3000-30/
mailto:info@lcrf.com

LCPAM-1000-3000-30
LC R F Revisi6n 1.0 | 2026-10-10

Especificaciones mecanicas - Latabla original asigna la deteccion de temperatura al pin 8y la de corriente al pin 9; el dibujo invierte
las funciones. Confirmar los pines 8/9 antes de cablear.

Pardmetro Valor Unidad
Dimensiones 80 x60%20[3.15%2.36x0.78] mm [in] mm [in]
Peso 0.5[1.1] kg [lb] kg [lb]
Conector de entrada RF J1:SMA, hembra -
Conector de salida RF J2:SMA, hembra -
Interfaz DC/control J3:DB9, macho -
Plano dimensional mecanico
201[0,79] 80 [3,15]
5 [0,20) +22.71 74 [2.91] 20 [0,79]
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Todas las dimensiones se indican en mm [in].

60 [2,36]
54 [2,13]

Interfaz de alimentacién y control

Pinn.° Descripcion Especificacion
1-3 1-3 — Alimentacién positiva 28VDC~32VDC
4-6 4-6 —Tierra Tierra
7 7 — Habilitacion Nivel TTL alto (3.3 V); resistencia interna de polarizacién a nivel bajo

Aviso del documento
Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el disefio, confirme con LCRF la revision vigente y los requisitos especificos
del producto. La oferta aprobaday la documentacion del pedido definen la configuracién suministrada.
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